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新聞稿
Energy Optimizers選擇Ramtron的非揮發性F-RAM記憶體
用於其無線能量管理插頭中
F-RAM的高耐用性是管理能耗的智能功率計進行頻繁數據記錄必需之特性
全球領先的非揮發性鐵電隨機存取記憶體 (F-RAM) 和集成半導體產品開發商及供應商 Ramtron International Corporation 宣佈，英國的 ZigBee 和藍牙 (Bluetooth) 智能節能設備設計和製造商Energy Optimizers 公司已經將 Ramtron 的 FM25L512 512 千位 (Kb) 串列 F-RAM 記憶體，設計用於其 Plogg® 系列無線能量管理插頭中。F-RAM 所提供的無延遲 (NoDelay™) 寫入、幾乎無限的耐用性及低功耗特點，可為該智能功率計提供快速和頻繁的資料記錄及儲存，以便在使用點對電器的能量消耗進行測量、監控和控制。
Plogg 智能功率計以伏特/安培/瓦特/千瓦/千瓦小時為單位，能監控在家居、醫療部門和辦公室等電器的能量使用情況，並將數據記錄在緩衝器中。這種無線智能功率計插頭可測量多達13 種不同變數，評估能量的使用狀況，有助於用戶減少能耗、節約成本和保護環境。Plogg 通過藍牙或 ZigBee 技術為電腦提供無線數據，並可進行電能消耗的即時檢測和遙控。
Energy Optimizers 總經理 Shaun Merrick 稱：「我們在 Plogg 中採用了 F-RAM 來優化數據記錄。當數據記錄非常迅速與頻繁時 (這正是 Plogg 的設計目的)，EEPROM 的耐用性便顯得不足夠，很快就達到極限。針對這種嚴苛的應用，最自然的非揮發性記憶體選擇是 F-RAM，因其具有幾乎無限的耐用性。」
F-RAM 取代 EEPROM以優化數據記錄
在 Plogg 中，F-RAM 以每一分鐘至一個月的間隔，為多達 5,000 種測定值及其相關的日期/時間戳記提供快速可靠的數據儲存。當以一分鐘間隔記錄數據時，EEPROM 很快便會達到其耐用極限，因此需要取而代之的非揮發性記憶體技術。最佳的方案是選擇具有幾乎無限的耐用性和不會磨損的 F-RAM。
關於 FM25L512 和 F-RAM
F-RAM 記憶體提供與RAM技術相同的功能，卻是非揮發性的。F-RAM 提供「無延遲」 (NoDelay™) 寫入、幾乎無限的寫入耐用性 (寫入次數大約為1e14)，以及低功耗。FM25L512是帶有行業標準串列外設介面 (SPI) 的512Kb F-RAM記憶體，可以在高達 20 MHz 的總線速度連續進行讀寫操作，並提供低工作電流。而同級EEPROM器件的寫入延遲長，備有寫入輪詢軟件，耐用性低於100萬次寫入，且在較高功率下工作。FM25L512 採用無鉛的8腳SOIC和TDFN封裝，在工業溫度範圍內工作電壓為3V。要瞭解更多產品資訊，請訪問網頁www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial-product.aspx?id=10。
關於Energy Optimizers
Energy Optimizers公司是面向政府、工業、商業和家居市場的創新節能產品與技術的設計、製造和分銷商。該公司總部位於英國林肯郡的Grimsby，是T H Brown集團公司的一部分。要瞭解更多資訊，請訪問公司網站www.plogg.co.uk。
關於Ramtron International

Ramtron International 總部設在美國科羅拉多州Colorado Springs市，是專門設計、開發和銷售專用的半導體記憶體和集成半導體解決方案的無晶圓廠半導體公司，產品廣泛用於各種應用和全球市場。要瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站www.ramtron.com。
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